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备注：
1、GND、AGND在电池地处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池

USBDP
USBDM

LED_B/R

LED_B/R

GND

VDDIO

晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差:±10PPM以内

备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。备注：
1、VBAT、LDO_IN、BT_AVDD、DVDD必须使用耐压值为16V的原装电容。
2、VDDIO、VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
      所有电容请使用原装电容，以保证容值。
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注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）

电感要靠近DC-DC芯片放置,SW走线要尽量短

DCDC选型：开关频率大于2M，输出电压1.26V
DCDC反馈电阻请用1%精密电阻，分压电阻值如上
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A
D

C
3/

LN
A

_E
N

/A
D

C
3P

A
10

25
B

T_
R

F
16

V
D

D
IO

10

PB
3/

A
D

C
6

12

D
A

C
V

SS
32

D
V

D
D

27
A

D
C

0/
A

U
X

0R
/P

A
1

28
A

U
X

0L
/P

A
0

29
M

IC
31

M
IC

_B
IA

S/
PC

7
30

V
B

A
T

9

B
T_

A
V

D
D

11

PB
2

13

PA
_E

N
/P

A
9

26
PB

0
15

PB
1/

A
D

C
5

14

V
D

D
IO

A
U

X
R

A
U

X
L

R
X

EN

TX
EN

R
X

EN

A
U

X
_D

ET

TX
R

X
5

TX
EN

16

G
N

D
6

G
N

D
8

G
N

D
13

A
N

T
14

G
N

D
15

G
N

D
7

C34
106

SD_PG

SD_CMD

SD_CLK

SD_DAT

R21
3.3K

CD10

D07

VDD4

CLK5

VSS6

D18

D3/CS2

CMD3

WP9
D21

Sheet11

TF1

TF

SD_VDD

DET

+5V1

DM2

DP3

GND4

6
5

USB1
USBVBAT

C191
106

USB输入

USBDP

USBDM

SD_CMD
SD_CLK
SD_DAT

SD_PG

R9 NC BT_ANTBT_RF

S1

TX/RX MODE

Earphone输出

2
4
3
1

J1

Earphone_Jack

C21 106

C22 106
R24 1KDACL

DACR
EAR_DET

EA
R

_D
ET

DACL
DACR

发射端 接收端

R25
1M

P/P/POWER

M
O

D
E

P/
P/

PO
W

ER


